Caracterización de las memorias de lectura:


1) Establecer las direcciones de la posicion que se desea leer


2) Activar la pastilla de CS#


3) Asegurar la entrada/salida R/W#


tiempo de acceso = t1-t0 
(tiempo en que los datos estan preparados)




(los datos aparecen en el terminal de salida)


Tiempo de ciclo de lectura:


a) tiempo en establecer las señales adecuadas en las entradas


b) tiempo en obtener el dato

c) tiempo en desactivar las señales, dejando a la pastilla preparada para una nueva operación de lectura





Caracterización de las memorias de escritura:


1) Establecer las direcciones de la posicion que se desea escribir


2) Activar la pastilla de CS#


3) Establecer el dato a escribir


3) Asegurar la entrada/salida



Entrada Direcciones





Entrada CS#





Entrada R/W#





Salida de Datos





No Importa





Aqui Escribe





DIRECCIONES





CS#





R/W#





DATOS





twc tiempo de espera de escritura





tw





twr





tAw





tdw: tiempo de escritura





Instante de referencia





tdh: tiempo de mantenimiento





tiempo de establecimiento de la direccion





tiempo de liberacion de escritura








